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BC 549
BC 550

SILIZIUM — NPN - PLANAR - EPITAXIAL = NF - TRANSISTOREN
fiir rauscharme Vorstufen

Mechanische Dateng
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~ JEDEC TO0-92
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Eurzdaten: BC 540 BC 850
Eollektor-Sperrspannung 'l,1.:‘,n g = max. a0 LT v
Eollektor-Emitter-Sperrspannung Llﬂ g = max. 30 45 v
Kollektoratrom, Scheitelwert I': N = max. 200 mi
Gesamtverlustleistung bei 'r.r $ 25% P, ¢ = maz. 500 ml
Sperrschichttemperatur LT = maX. 150 ’c
BC 549 B BC 54% C
BC 550 B BC 580 C
Gleichstromverstlrkung
bei Upp =5V, I. =2 mA B = 200...450 420...800
Transit-Frequen:z
bei Up = 8V, I. =10 ma fy = 300 MHz
Rauschzakl
beli U o =BV, I_ = 0,2 mA
und 1F 30...15060 Be F o= 1,4 4B
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Absolute Grenzwerte: (giltig bis 4, )

maxX
Kollektor-Sperrspannung bei Ig = 0:
Kollektor-Emitter-Sperrspannung bei U__ = 0

bei I' = 0:

Emitter-Sperrspannung bei ‘C = 01
EKollektorstrom, Mittelwert:
Kollektorstrom, Scheitelwert:
Basisstrom; Scheitelwert:
Emitterstrom, Scheitelwert:
Gesamtverlustleistung bei bu £ 25%¢:
Sperrschichttemperatur:

Lagerungstemperatur:

WErmewiderstand:

ewischen Sperrschicht und Umgebung:
ewischen Sperrschicht und GehNuse:

P,

(mw)

Datasheet

BC 549 BC 550
uEB g = max. ao a0 v
UEB g = max, a0 50 v
HCI g = maX. 30 45 v
"BI p = BAX. 5 B v
IE Ay ™ max. 100 mA
Iﬂ " mAY. 200 mA
IB N = mar. 200 mA
-IE y = max. 200 mA
Ptpt = mAX. 500 m
8, = max. 150 “c
L = min, -65 °c
55 = max. 160 ®c
R s 0,28 E/=W
th U 3 ’ -
'th ¢ * 0,15 K/mW
- L W) ]
T R L]
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Eennwerte: bei 'J = 28°C, sofern micht anders angegeben

Kollektor-Reststrom

£

bei II-D, “{:H- 3o v ) Iﬁlﬂ : 15 nd

bei Il-o. uu-aov. 8, = 150 C: Icnn = 5 pA
Kol lektor-Emitter-Sperraspannung ¢

bed I, = 10 mA, I_. = 0,5 mA: i} = 90 (= 250) mV

C B CE sat ¢
bei I, = 100 mA, Iy = & mAs U oat = 200 (= 800) aV
1

Basisspannung )

bei Ic = 10 mA, I’ w 0,5 mA: l]“ sat * T00 m¥

bei 1. = 100 mA, I' = 6 mk: UBI st ® 900 mV

bei Uppy = BV, I, = 2 mA: Upg = 660 (580...700) =mV

bei 'IJ“ =57, lﬂ = 10 mAs UB' - 70 aV
Kurzschluf=Stromverstirkung

bei U, =585V, I. =2 mA, f = 1 ki=z: B - 125...900

CE c

Transit-Frequens

bei UCE = 5V, Il: = 10 mi, in = 35 MHz: "'l' - 100 MHz
Kollektorkapazitlit

bei "cn = 10 V, Il =0, f= 1 MHz: C, = 2,5 pF
Emitterkapazitit

hiun-u,nv, I, =0, f =1 Ma: c, - ] pF
Rauschzahl BC B40 BC _B5O

bei U =8V, I.= 200 uA, R = 2 ki ¢ ¢

und f = 1 kfz, B = 200 Hz: F = 1,2 (=4) 1 (=4) 4B

bei U = 58V, 1. = 200 pA, l‘ = 2 kO ¢ ¢

und { = 30...15000 Hz: F = 1,4 (s 4) 1,4 (= 3) 4B
Aquivalente Rauschspannung

hi.ll“-n\r.lc-ﬂnu.l.l-2kﬂ ¢

und f = 10,..50 Hz, 8, = 28°C: u, asq ° 0,135 v

BC 549 B BC 5848 C
BC &50 B BC 550 C

Gleichstromverstirkung

bei IJ“ = 5V, Il: = 10 pA: B - 150 270

bei Upp = 8V, I, = 2 mAs B = 200 (200-450) 520 (420-800)
1

) 8Ugp “t;’uJ “ -1,7 aV/K “Un"‘“.l ~ -2 m¥/K
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